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OBJETIVOS GENERALES

DEL PLAN DE ESTUDIOS
OPCIONES TERMINALES

INGENIERIA AMBIENTAL - MECATRONICA Y DISENO MECANICO

Formar capital humano en ciencia y actividades tecnolégicas, criticos
para una transicion de la economia mexicana basada en el conocimiento,
que sean capaces de aplicar y transmitir conocimiento actual (y emer- 3
gente) de una forma altamente especializada, sostenible y socialmente DURACION 12 CUATRIMESTRES
responsable a las areas: académicas, de desarrollo e investigacién,
gubernamental y de negocios pertinentes a las lineas de investigacion

PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL Y MULTIDISCIPLINARIO QUE OFRECE LOS

de los centros del PICYT. NIVELES DE MAESTRIA ¥ DOCTORADO, CON ORIENTACION PROFESIONAL Y A
Nuestros posgrados son de tiempo completo y dedicaciéon exclusiva. LA INVESTIGACION, RESPECTIVAMENTE.
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PERFIL DE INGRESO

Las personas candidatas a ingresar al Doctorado del PICYT, deberan poseer un grado de maestria en Ingenieria,
en un area del conocimiento afin a la opcidén terminal seleccionada. Deberan de ser capaces de realizar investi-
gacion de alta calidad y de forma independiente. Deberan tener un fuerte conocimiento de las dreas de matema-
ticas, ciencias e ingenieria y un elevado sentido de la curiosidad para explorar nuevas ideas con la conviccién de
crear una mejor calidad de vida para los mexicanos.

PERFIL DE EGRESO

Las personas graduadas del Doctorado del PICYT tendran las capacidades de trabajar a los mas altos niveles de
investigacion tanto en la academia, como en la industria y los laboratorios nacionales. La iniciativa por el desa-
rrollo de nuevas ideas los Ilevard a insertarse en negocios de tecnologia y tener el conocimiento para volverse
emprendedores. Ademas, tendran las herramientas necesarias para ser educadores de la siguiente generacion
de ingenieros especializados, cientificos, innovadores y tecndlogos mexicanos que sostengan la economia ba-
sada en el conocimiento.

FECHAS IMPORTANTES

FECHA LiMITE PARA COMPLETAR DOCUMENTOS Y REQUISITOS

25 abril 2025, posterior a esta fecha no se aceptardn documentos.

Si su titulo y certificado aun estan en tramite, la fecha limite para el envio es el 08 de agosto.

REGISTRO

Para participar en la convocatoria verano 2025 ingrese a https://ares.cio.mx/CIO/SCCIO/ficha_esp_nac hasta el
25 de abril del 2025. Posterior a la fecha sefialada, no se aceptaran registros.

RESULTADOS PARCIALES

29 de abril del 2025.

« CURSO PROPEDEUTICO

Durante esta etapa debera quedar definido el protocolo de proyecto, deberd cursarlo del 19 de mayo al 11 de
julio del 2025.

ENTREVISTAS Y REVISION DE PROPUESTA DE PROYECTO POR PARTE DE COMITES ACADEMICOS INSTITUCIONALES
29, 30 0 31 de julio del 2025.

RESULTADOS FINALES

08 de agosto del 2025.

INDUCCION

28 Y 29 de agosto 2025 (Obligatorio).

INICIO DE CURSOS REGULARES

01 de septiembre del 2025.

Nota: fechas y horarios sujetos a cambios con previo aviso.

REQUISITOS

- Estudios de Maestria en Ciencias, afin a la opcidén terminal con promedio minimo de 8 en escala del O al 10.

- 450 0 mas puntos en examen TOEFL ITP (Institutional Test Score Record)

- Aprobar una entrevista con un comité académico con calificacién minima de 8 en escala de 0 al 10.00.

- Aprobar dos cursos propedéuticos y un seminario predoctoral con calificacioén minima de 8 en escala de 0 al 10.
- Presentacidn y aprobacion de un Proyecto terminal de investigacion vinculado (con financiamiento), con califi-
cacion minima de 8 en escala de 0 al 10.00.

- Aprobacién del Comité de Admisiéon Interinstitucional.
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DOCUMENTOS SOLICITADOS (INDISPENSABLE)

Leer por completo y aceptar los términos y condiciones de esta Convocatoria y del plan de estudios del programa de pos-
grado correspondiente.

1. COPIA DEL TiTULO PROFESIONAL DE LICENCIATURA
Documento indispensable para ingresar al doctorado en el CIO. En caso de haber realizado los estudios en el ex-
tranjero, el titulo legalizado en México es indispensable para ingresar a los posgrados del CIO.

2. COPIA DEL TiTULO PROFESIONAL DE MAESTRIA
Documento indispensable para ingresar al doctorado del CIO, si aun estd en tramite, momentaneamente puede
cargar al sistema alguno de los siguientes:

a) Constancia de presentaciéon de examen recepcional.

b) Constancia de titulacion.

c) Constancia de fecha de presentacion de examen recepcional.

d) Constancia de obtencién de grado.
En caso de haber realizado los estudios en el extranjero, el titulo legalizado en México es indispensable para in-
gresar a los posgrados del CIO.

3. COPIA DEL CERTIFICADO TOTAL DE CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIOS PROFESIONALES DE LICENCIATURA
En donde se indique el promedio general obtenido en escala de 0/10 o equivalente (si el promedio es en otra escala
numeérica o alfabética, presentar la constancia de equivalencia del promedio general en escala de 0/10), en caso de que
el certificado no contenga el promedio general, presentar constancia oficial con promedio licenciatura. NO KARDEX.
4. COPIA DEL CERTIFICADO TOTAL DE CALIFICACIONES DE LOS ESTUDIOS PROFESIONALES DE MAESTRIA
En donde se indique el promedio general minimo obtenido de 8.0 en escala de 0/10 o equivalente (si el promedio es en
otra escala numérica o alfabética, presentar la constancia de equivalencia del promedio general en escala de 0/10), en caso
de que el certificado no contenga el promedio general, presentar constancia oficial con promedio maestria. NO KARDEX.
5. DECLARACION DE PROPOSITOS PROFESIONALES Formato libre, dirigida a Comité Académico, una cuartilla.
6. DATOS DE TRES RECOMENDANTES ACADEMICOS

Se ingresan en el sistema (hnombre completo, cargo, institucidn, correo electrdnico, teléfono). Le llegarad un correo
electrénico al recomendante con las instrucciones para capturar la carta de recomendacion.

7. CURRICULUM VITAE ACADEMICO

8. ACTA DE NACIMIENTO

9. COPIA DE IDENTIFICACION OFICIAL

10. COMPROBANTE OFICIAL DE DOMICILIO

11. CURP

12. REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (RFC)

13. COMPROBANTE TOEFL ITP 450 o0 méas puntos en examen TOEFL (Institutional Test Score Record)

14. FOTOGRAFIA 2 fotografia formal a color, tipo credencial de 2.5 x 3 cm en formato PDF.

15. CARTA DE LIBERACION DE BECA En caso de haber sido becario Conahcyt ahora Secihti.

Los resultados del proceso de admision seran inapelables.
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MAPA CURRICULAR

UOGTORADO

INTERINSTITUCIONAL

EN CIENCIA Y TECNOLOGIA

CURSO PRIMER SEGUNDO TERCER

TOTAL DE CREDITOS : 240

* CREDITOS QUE SE OBTIENEN AL APROBAR EL EXAMEN DE GRADO

OPCIONES TERMINALES

- INGENIERIA INDUSTRIAL Y MANUFACTURA AVANZADA
- MECATRONICA Y DISENO MECANICO

- INGENIERIA AMBIENTAL

OFA-—

Direccionde
Formacion Académica

CUARTO QUINTO SEXTO

PROPEDEUTICO CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE

INTRODUCCION A LAS ASIGNATURA ASIGNATURA ACTIVIDAD

MATEMATICAS DE MATEMATICAS DE MATEMATICAS COMPLEMENTARIA
AVANZADAS | Il |

METODOLOGIA PROYECTO

DE LA DE INVESTIGACION
INVESTIGACION 1l

PROYECTO PROYECTO SEMINARIO
DE INVESTIGACION ~ DE INVESTIGACION PREDOCTORAL
| Il Il

SEMINARIO
PREDOCTORAL
|

SEPTIMO OCTAVO NOVENO DECIMO
CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA ~ COMPLEMENTARIA  COMPLEMENTARIA  COMPLEMENTARIA
v Vi VI Vil

PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
DE INVESTIGACION ~ DE INVESTIGACION ~ DE INVESTIGACION ~ DE INVESTIGACION
Vil Vil IX X

SEMINARIO SEMINARIO
PREDOCTORAL PREDOCTORAL
v v

ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD
COMPLEMENTARIA ~ COMPLEMENTARIA  COMPLEMENTARIA
Il 1] IV

PROYECTO PROYECTO PROYECTO
DE INVESTIGACION ~ DE INVESTIGAGION  DE INVESTIGACION
I\ v VI

SEMINARIO
PREDOCTORAL
11l

ASIGNATURAS FORMATIVAS
ASIGNATURAS DE APLICACION

ASIGNATURAS DEL PROYECTO

SEMINARIOS DE INVESTIGACION

ONCEAVO DOCEAVO

CUATRIMESTRE CUATRIMESTRE .
REQUISITOS PARA LA OBTENCION DE GRADO

PROYECTO - CUMPLIR CON LOS CREDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
DE INVESTIGACION

XI - TOEFL 500 PUNTOS

- UNA PUBLICACION COMO PRIMER AUTOR EN UNA
REVISTA INDIZADA AL SCI

SEMINARIO PROYECTO

PREDOCTORAL DE INVESTIGACION .
Vi Xl - UNA PRESENTACION ORAL EN UN CONGRESO
INTERNACIONAL

SEMINARIO
PREDOCTORAL
Vil

- DEFENDER TESIS EN EXAMEN RECEPCIONAL




